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選擇題：共 30 題，共 100 分   

    【注意事項：採用電腦閱卷，請用 2B 鉛筆劃卡】 

1. 有關雙極性接面電晶體（BJT）射極（E）、基極（B）、

集極（C）特性之敘述，下列何者正確？  

(A)寬度：B > E > C      (B)寬度：E > B > C  

(C)摻雜濃度比：E>B>C   (D)摻雜濃度比：B>E>C 

2. 雙極性接面電晶體操作在工作區（Active Region）時，

若其集極（Collector）電流為 4.95mA，射極（Emitter）

電流 5mA，請問電流增益（β）為多少？  

(A) 99 (B) 109 (C) 119 (D) 129   

3. 如下圖所示之電路，若電晶體之 β = 100，VBE = 0.7V，

VCE(sat)= 0.2V，則集極電流大小為何？  

(A) 43mA (B) 9.8mA (C) 4.9mA (D) 0.43mA 

 

4. 下列有關雙極性接面電晶體特性之敘述，何者錯誤？ 

(A) BJT 為電流控制元件   

(B) NPN 型 BJT 正常工作，流通之多數載子為電洞   

(C) BJT 工作於順向主動區時，基射極需接順偏，基

集極接逆偏  

(D) BJT 當開關使用時，工作於飽和區和截止區。  

5. 如下圖所示電路，若電晶體 BE 接面與 BC 接面之障

壁電壓 VBEr=0.7V、VBCr=0.5V，則下圖之工作模式為

何？ (A)截止區  (B)飽和區  (C)順向主動區    

(D)逆向主動區。 

 

6. 下列有關 BJT 特性曲線之敘述，何者錯誤？ 

(A)集極輸出特性曲線是表示 VCE與 IC 之間的關係  

(B)VCE對 VBE與 IC 之間的關係影響不大  

(C)繪製集極輸出特性曲線時是以 IB 為參考  

(D)基極輸入特性曲線是表示 VCE 與 IB 之間的關係。 

 

7. 如下圖所示電路，若工作點在 Q1 的位置時，欲修正

工作點至 Q2 的位置，則應？  

(A)減小 RB (B)減小 RC (C)加大 RB (D)加大 RC  

   

8. BJT 直流偏壓電路，當溫度升高時，會造成直流工

作點如何移動？  

(A)靠向順向主動區 (B)靠向飽和區  

(C)靠向截止區     (D)靠向逆向主動區。  

9. 若欲得到下圖之結果，試求此時的 RC 及 RB各為何？ 

(A) RC=5kΩ、RB=470kΩ  (B) RC=4kΩ、RB=370kΩ  

(C) RC=6kΩ、RB=570kΩ  (D) RC=7kΩ、RB=300kΩ 

 

10.CE 組態電晶體工作於順向主動區，其 β 值為 100，

基極電流 IB = 50uA，若考慮其漏電流 ICBO =10uA，

則集極電流 IC 為多少？ (A) 5mA   (B) 5.01mA   

(C) 5.05mA   (D) 6.01mA                 

11.如下圖所示電路，若 VCE(sat)= 0.2V，下列敘述，何者

正確？ (A) VE = 4V  (B) IC = 2.5mA 

(C) VCE = 4.5V       (D)此電晶體工作在飽和區。 
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12.如下圖所示電路中，假設電晶體之電流增益 β很大，

計算電路中的輸出直流工作點 Q (VCE，IC)？  

(A) VCE =5.6V，IC =1.3mA (B) VCE =5.6V，IC =1mA  

(C) VCE =4.6V，IC =1mA (D) VCE =4.6V，IC =1.6mA  

 

13.在具有射極電阻的共射極放大器上，與射極電阻並

聯的旁路電容，其作用是？ 

(A)濾去電源漣波 (B)防止短路 (C)提高電壓增益 

(D)阻止直流電流通過射極電阻。 

14.如下圖所示電路，其輸出直流工作點 Q(VCE，IC)？ 

(A) VCE=3.6V，IC=6mA (B) VCE=4.6V，IC=8mA  

(C) VCE=5.6V，IC=4mA (D) VCE=6.6V，IC=3mA  

 

15.如下圖所示 BJT 共基極放大電路，其輸出直流工作

點 VBC =？ (A) 10V (B) –10V (C) –8V (D) 8V  

 

16.下列有關電晶體 rπ及 re 參數的敘述，何者錯誤？ 

(A)
26mV

=e

E

r
I

         (B)
26mV

=
B

r
I



  

(C) 𝑟𝜋 = (1 + 𝛽)𝑟𝑒      (D β = 𝑔𝑚 ∙ 𝑟𝑒  

17.如下圖所示為定電流源偏壓電路，則電晶體的交流

等效輸出電阻 ro 為多少？(A) 50kΩ (B) 40kΩ   

(C) 2.5kΩ (D) 25Ω  

 

18.如下圖所示電路，電晶體導通時 VBE=0.7V，電源電

壓 VCC = 10V、RB = 930kΩ、RC = 7.5kΩ、β = 100 

及 VT = 25mV，其電壓增益 Av=？ 

(A) –300 (B) 300 (C) –200 (D) 200  

 

19.續上題，其電流增益 Ai =？  

(A) 100 (B) −100 (C) −120 (D) 120  

20.下列有關電晶體放大電路之敘述，何者錯誤？ 

(A)共射極組態，輸出與輸入之電壓信號相位差 180°  

(B)共基極組態之頻寬較共射極組態為寬  

(C)共集極組態可作為阻抗匹配之用  

(D)共基極組態中，又稱為電壓隨耦器。  

21.如下圖所示電路，若 BJT 之 rπ = 2kΩ，β = 99，其輸

入阻抗 Ri 與輸出阻抗 Ro 應分別為？  

(A) Ri =50kΩ，Ro =10Ω   (B) Ri =100kΩ，Ro =2kΩ  

(C) Ri =200kΩ，Ro =20Ω  (D) Ri =100kΩ，Ro =20Ω  
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22.如下圖所示電路，若電晶體 β = 100、rπ = 1kΩ、電阻

RB = 100kΩ、RC = 5kΩ、RE = 1kΩ，則下列敘述，何

者錯誤？ (A) Ri= 50kΩ  (B) Ro= 5kΩ  (C) AV = − 3   

(D)此電路為共射極放大器。 

 

23.續上題，若在射極電阻 RE旁並聯電容器 CE，則其電

壓增益 Av≒？(A) –500 (B) –300 (C) –5 (D) 500  

24.如下圖所示電路，已知電晶體之 β = 99，且分壓電阻

RB1 = 100kΩ、RB2 = 100kΩ、RC = 3kΩ、RE = 1kΩ 

及 re = 10Ω，輸入阻抗 Ri 與輸出阻抗 Ro 應分別為？  

(A) Ri =50kΩ，Ro =3kΩ (B) Ri =33.3kΩ，Ro=3kΩ  

(C) Ri =1kΩ，Ro =3kΩ  (D) Ri =1kΩ，Ro =2kΩ  

 

25.續上題，其電壓增益 Av≒？ (A) –3 (B) –100  

(C) 200  (D) –297  

26.下列關於 CE、CB、CC 放大器的敘述，何者錯誤？

(A)輸入阻抗由大而小依序為 CE>CB>CC   

(B)電流增益由大而小依序為 CC>CE>CB  

(C)電壓增益由大而小依序為 CB>CE>CC  

(D)輸出阻抗由大而小依序為 CB>CE>CC 

27.理想電流放大器，其輸入阻抗 Ri 與輸出阻抗 Ro 應

分別為？ 

(A) Ri = 0，Ro = 0  (B) Ri = 0，Ro = ∞  

(C) Ri = ∞，Ro = 0  (D) Ri = ∞，Ro = ∞  

 

 

 

28.如下圖所示電路，已知電晶體之 β = 100，且電路之

電阻 RB1 = 160kΩ、RB2 = 40kΩ、RC = 3kΩ、RL = 

6kΩ 及 RE = 1kΩ，其電壓增益 Av ≒？ 

(A) –200 (B) –3 (C) –2 (D) –300   

 

29.如下圖所示電路為何種工作組態之放大電路？  

(A)共集極 (B)共基極 (C)共射極 (D)共源極。 

 

30.續上題，如上圖所示電路，若BJT之β很大，re =20Ω，

則下列敘述，何者正確？ (A) Ri= 3kΩ  (B) AV = 100 

(C) Ro= 3kΩ (D)輸出 Vo 與輸入信號 Vi 之波形反相。 

 

解答： 

1.CACBD 

6. DCBAD 

11.ACCBD 

16.DAABD 

21.DCACD 

26.ABCBB 

 


